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(57)摘要

本发明公开了一种电容触摸屏制作方法，

S1：提供电脑与打印机，并将打印机与电脑信号

连接；S2：在电脑上预设第一矩阵图形及第二矩

阵图形并在打印机墨盒中加入掺杂纳米金属的

UV油墨；S3：对用于制作触摸屏的第一基板及第

二基板分别进行老化；S4：利用打印机在第一基

板上打印出电脑中预设的第一矩阵图形、在第二

基板上打印出电脑中预设的第二矩阵图形；S5：

利用紫外光分别照射第一基板和第二基板，使UV

油墨固化；S6：在第一基板打印有第一矩阵图形

的一侧涂覆光学胶；S7：将第一基板与第二基板

贴合，使第一矩阵图形和第二矩阵图形形成互容

矩阵，从而形成电容。采用纳米金属制作矩阵图

形，降低了矩阵图形的阻值，使得触摸屏的灵敏

度得到提高。
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1.一种电容触摸屏制作方法，其特征在于：

S1：提供电脑与打印机，并将打印机与电脑信号连接；

S2：在电脑上预设第一矩阵图形及第二矩阵图形并在打印机墨盒中加入掺杂纳米金属

的UV油墨；

S3：将用于制作触摸屏的第一基板及第二基板分别放置于150℃的环境中90分钟以使

其老化；

S4：利用打印机在第一基板上打印出电脑中预设的第一矩阵图形、在第二基板上打印

出电脑中预设的第二矩阵图形；

S5：利用紫外光分别照射第一基板和第二基板，使UV油墨固化；

S6：在第一基板打印有第一矩阵图形的一侧涂覆光学胶；

S7：将第一基板与第二基板贴合，使第一矩阵图形和第二矩阵图形形成互容矩阵，从而

形成电容。

2.根据权利要求1所述的电容触摸屏制作方法，其特征在于：在步骤S4之前对打印机进

行参数设置，使打印机的打印线宽为0.003mm-0.012mm。

3.根据权利要求2所述的电容触摸屏制作方法，其特征在于：将打印机的打印线宽设置

为0.003mm、0.005mm、0.008mm或0.012mm。

4.根据权利要求1所述的电容触摸屏制作方法，其特征在于：在步骤S5中，分别将第一

基板和第二基板放置于130℃的环境中紫外光照射60min以使UV油墨固化。

5.根据权利要求1所述的电容触摸屏制作方法，其特征在于：第一矩阵图形为X轴方向

上的通路矩阵，第二矩阵图形为Y轴方向上的通路矩阵。

6.根据权利要求1所述的电容触摸屏制作方法，其特征在于：所述第一基板的材质为玻

璃或者PET。

7.根据权利要求1所述的电容触摸屏制作方法，其特征在于：所述纳米金属为纳米银、

纳米锡或纳米铜。

8.根据权利要求1所述的电容触摸屏制作方法，其特征在于：所述光学胶厚度为25um。
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一种电容触摸屏制作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电容触摸屏，尤其涉及一种电容触摸屏制作方法。

背景技术

[0002] 触摸屏是人机交互的重要媒介之一，随着触控产品的快速发展，人们对触控产品

的要求也日益递增。从智能穿戴的小尺寸屏幕，到手机便携类产品，再到平板电脑、一体机

等，对触摸屏的性能要求也越来越高，并且趋向功能多样化和大尺寸化等方向发展。

[0003] 在中小尺寸的电容触摸屏的生产制作过程中，通常可以采用如下几种工艺：干蚀

刻法、湿蚀刻法、激光蚀刻法、黄光蚀刻法等。基本工艺原理是采用不同的蚀刻工艺，在ITO

膜上形成相互靠近的导线图形，最后通过芯片处理器，将位置变动带来的容值变化转化为

数字信号，通过放大器后，确定触摸点的位置。然而基于这类处理方式的触摸屏存在的一个

弊端，触摸产品的ITO膜的阻值是不能忽略的，而触控产品的感应灵敏度会受到电阻限制而

有所降低。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是：提供一种感应灵敏度高的电容触摸屏制作方法。

[0005] 为了解决上述技术问题，本发明采用的技术方案为：一种电容触摸屏制作方法，

[0006] S1：提供电脑与打印机，并将打印机与电脑信号连接；

[0007] S2：在电脑上预设第一矩阵图形及第二矩阵图形并在打印机墨盒中加入掺杂纳米

金属的UV油墨；

[0008] S3：对用于制作触摸屏的第一基板及第二基板分别进行老化；

[0009] S4：利用打印机在第一基板上打印出电脑中预设的第一矩阵图形、在第二基板上

打印出电脑中预设的第二矩阵图形；

[0010] S5：利用紫外光分别照射第一基板和第二基板，使UV油墨固化；

[0011] S6：在第一基板打印有第一矩阵图形的一侧涂覆光学胶；

[0012] S7：将第一基板与第二基板贴合，使第一矩阵图形和第二矩阵图形形成互容矩阵，

从而形成电容。

[0013] 本发明的有益效果在于：采用纳米金属制作矩阵图形，大大降低了矩阵图形的阻

值，从而使得触摸屏的灵敏度得到保证；颠覆了传统的繁琐工艺，使其产品不需要开模具，

产出的产品线性度好，触摸效果也有所提升，最重要的是不受尺寸限制，支持大型电容触摸

屏。

附图说明

[0014] 图1为本发明实施例一的电容触摸屏制作方法的流程图；

[0015] 图2为本发明实施例一的电容触摸屏中第一基板的结构示意图；

[0016] 图3为本发明实施例一的电容触摸屏中第一基板的结构示意图。
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[0017] 标号说明：

[0018] 1、第一基板；

[0019] 2、第一矩阵图形；

[0020] 3、第二基板；

[0021] 4、第二矩阵图形。

具体实施方式

[0022] 为详细说明本发明的技术内容、所实现目的及效果，以下结合实施方式并配合附

图予以说明。

[0023] 本发明最关键的构思在于：在电脑上预设矩阵图形并利用打印机将纳米金属打印

到基板上以形成预设矩阵图形。

[0024] 请参照图1至图3，一种电容触摸屏制作方法，S1：提供电脑与打印机，并将打印机

与电脑信号连接；S2：在电脑上预设第一矩阵图形2及第二矩阵图形4并在打印机墨盒中加

入掺杂纳米金属的UV油墨；S3：对用于制作触摸屏的第一基板1及第二基板3分别进行老化；

S4：利用打印机在第一基板1上打印出电脑中预设的第一矩阵图形2、在第二基板3上打印出

电脑中预设的第二矩阵图形4；S5：利用紫外光分别照射第一基板1和第二基板3，使UV油墨

固化；S6：在第一基板1打印有第一矩阵图形2的一侧涂覆光学胶；S7：将第一基板1与第二基

板3贴合，使第一矩阵图形2和第二矩阵图形4形成互容矩阵，从而形成电容。

[0025] 本发明的原理简述如下：纳米金属的阻值一般为几个欧姆，较于ITO(氧化铟锡)小

了十几倍，采用纳米金属作为导线，有效地降低了矩阵图形的阻值，使得触摸屏的灵敏度得

到提高。

[0026] 从上述描述可知，本发明的有益效果在于：采用纳米金属制作矩阵图形，大大降低

了矩阵图形的阻值，从而使得触摸屏的灵敏度得到保证；颠覆了传统的繁琐工艺，使其产品

不需要开模具，产出的产品线性度好，触摸效果也有所提升，最重要的是不受尺寸限制，支

持大型电容触摸屏。

[0027] 进一步的，在步骤S3中，分别将第一基板1和第二基板3放置于150℃的环境中90分

钟以使其老化。

[0028] 进一步的，在步骤S4之前对打印机进行参数设置，使打印机的打印线宽为

0.003mm-0.012mm。

[0029] 进一步的，将打印机的打印线宽设置为0.003mm、0.005mm、0.008mm或0.012mm。

[0030] 进一步的，在步骤S5中，分别将第一基板1和第二基板3放置于130℃的环境中紫外

光照射60min以使UV油墨固化。

[0031] 进一步的，第一矩阵图形2为X轴方向上的通路矩阵，第二矩阵图形4为Y轴方向上

的通路矩阵。

[0032] 进一步的，所述第一基板1的材质为玻璃或者PET。

[0033] 进一步的，所述打印机为3D打印机。

[0034] 进一步的，所述纳米金属为纳米银、纳米锡或纳米铜。

[0035] 进一步的，所述光学胶厚度为25um。

[0036] 实施例一
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[0037] 请参照图1至图3，本发明的实施例一为：一种电容触摸屏制作方法，S1：提供电脑

与打印机，并将打印机与电脑信号连接；S2：在电脑上预设第一矩阵图形2及第二矩阵图形4

并在打印机墨盒中加入掺杂纳米金属的UV油墨；S3：对用于制作触摸屏的第一基板1及第二

基板3分别进行老化；S4：利用打印机在第一基板1上打印出电脑中预设的第一矩阵图形2、

在第二基板3上打印出电脑中预设的第二矩阵图形4；S5：利用紫外光分别照射第一基板1和

第二基板3，使UV油墨固化；S6：在第一基板1打印有第一矩阵图形2的一侧涂覆光学胶；S7：

将第一基板1与第二基板3贴合，使第一矩阵图形2和第二矩阵图形4形成互容矩阵，从而形

成电容。

[0038] 在步骤S3中，分别将第一基板1和第二基板3放置于150℃的环境中90分钟以使其

老化。

[0039] 在步骤S4之前对打印机进行参数设置，使打印机的打印线宽为0.003mm-0.012mm。

作为优选，将打印机的打印线宽设置为0.003mm、0.005mm、0.008mm或0.012mm。

[0040] 在步骤S5中，分别将第一基板1和第二基板3放置于130℃的环境中紫外光照射

60min以使UV油墨固化。

[0041] 第一矩阵图形2与第二矩阵图形4贴合后应当形成交错结构从而构成互容矩阵，作

为优选，如图2和图3所示，第一矩阵图形2为X轴方向上的通路矩阵，第二矩阵图形4为Y轴方

向上的通路矩阵。

[0042] 所述第一基板1的材质为玻璃或者PET。

[0043] 所述打印机为3D打印机，其上还设有吸气平台，在打印矩阵图形时开启吸气平台

使基材能够平整的被吸附在平台上。

[0044] 详细的，所述纳米金属为纳米银、纳米锡或纳米铜。本实施例中纳米金属为纳米

铜。

[0045] 所述光学胶厚度为20um-30um，优选光学胶厚度25um。所述光学胶为光学硅胶。

[0046] 综上所述，本发明提供的电容触摸屏的制作方法，采用纳米金属制作矩阵图形，大

大降低了矩阵图形的阻值，从而使得触摸屏的灵敏度得到保证；颠覆了传统的繁琐工艺，使

其产品不需要开模具，产出的产品线性度好，触摸效果也有所提升，最重要的是不受尺寸限

制，支持大型电容触摸屏。

[0047] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发

明说明书及附图内容所作的等同变换，或直接或间接运用在相关的技术领域，均同理包括

在本发明的专利保护范围内。
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图1
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图2

图3
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